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Sposéb krystalizacji krysziatéw s{ezoelekirycznych oraz urzqdzenie

do stosowania

fego sposobu

Patent trwa od dnia 2 kwietnia 1959 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposdb krysta-
lizacji krysztaléw piezoelektrycznych z rotwo-
row oraz urzgdzenie do stosowania tego spo-
sobu.

Dotychczas znane sposoby krystalizacji krysz-
taléw piezoelektrycznych polegaja na zwigksze-
niu stezenia roztworu, z ktoérego krystalizuje
sie krysztal przez obnizenie temperatui'y lub
przez- odparowanie wody. :

Pierwszy z tych sposob6éw moze byé stoso-
wany w przypadku soli o duzej rozpuszczalno$§-
ci i tam gdzie temperatura krystalizacji nie
odgrywa roli. Drugi natomiast moze byé¢ stoso-
wany przy malej rozpuszczalno$ci soli przy
okreSlonej temperaturze, jednakZe wymaga spe-
cjalnie skonstruowanych hermetycznie zamknie-
tych urzadzehn i odprowadzania pary wodnej.

*) Wiasciciel pateniu o$wiadczyl, ze tworca
wynalazku jest doc. Wincenty Pajewski.

Spos6b i urzadzenie bedace przedmiotem wy-
nalazku moga byé stosowane do krystalizacji
soli zaré6wno o duzej, jak i malej rozpuszczal-
no$ci i nie wymagaja odprowadzania pary wod-
nej, a odwrotnie skroplona para wodna znaj-
duje zastosowanie do rozpuszczania nastepnych
partii soli i utrzymania steZenia roztworu na
stalym poziomie.

Spos6b krystalizacji wedlug wynalazku pole-

“ga na wykorzystaniu kondensatu pary wodnej

uchodzacej z rdztwqru do rozpuszczania nastep-

. nych partii soli, ktéra wechodzi do roztworu

na miejsce wykrystalizowanej.

W ten sposéb stworzony jest obieg zamkniety
i pare wodng oraz jej kondensat wykorzystuje
sie, jako no$nik soli potrzebnej do wazrostu

‘krysztaléw w roztworze.

Urzgdzenie do Kkrystalizacji przedstawione
na rysunku sklada si¢ z naczynia o szerokim
wlocie 1, w ktéorym znajduje sie' roztwor
i w ktérym zachodzi krystalizacja.



" “Do- naczynia - wstawiony  jest szeroki lejek 9
z filtrem ceramicznym 3. Lejek pokryty jest
szybg sgoszlifowang 5 z otworem, przez ktéry
. :iesfi Wprowadzone mieszadlo oraz diafragma 8.
. ;we krystalizacyjne jest podgrzewane od
B 1 ewentualnie z boku przez grzejniki elek-
" tryczne 12. Urzadzenie wstawiono do skrzyni
10, ktérej zadaniem jest izolacja cieplna urza-
_dzenia.

Na mieszadle zamocowane sg krysztalj 7

przeznaczone do wzrostu.
‘Krystalizacje prowadzi sie w ten spo-
sOb, ze do naczynia 1 wlewa sie roztwér blis-

ki punktu nasycenia w temperaturze krystali-

zacji. Temperature krystalizacji dobiera si¢ za-
leznie od soli i jej wlasciwosci za pomocg re-
gulatora temperatury, ktéry jest polgczony
z grzejnikami 12. Gdy temperatura wewnatrz
naczynia 1 ustali sie, wprowadza si¢ mieszadto
i zarodki 6 i 7 i zamyka sie naczynie lejkiem
9, w ktérym znajduje si¢ s61 4 przeznaczona
do zasilania roztworu w miare postepu kry-
stalizacji. '

Nastepnie uruchamia si¢ mieszadlo. Ucho-
dzgca para wodna przechodzi przez otwér
w filtrze 2, skrapla si¢ na szybie 5 kondensat
Scieka na s6l, ktoérq rozpuszcza i przez filtr
przedostaje sie do roztworu.

Szybko§é odparowania mozna regulowaé za
pomocg diafragmy 8.

Spos6b wedlug wynalazku moze byé takize
stosowany do oczyszczania soli przez rekry-
stalizacje. :

Spos6b ten nadaje sie szczegdlnie do kry-
.stalizacji krysztatéw siarczanu litowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb krystalizacji krysztaléw piezoelek-
trycznych, znamienny tym, ze kondensat
pary wodnej uchodzacej z roztworu stosuje
sie do rozpuszczenia soli wchodzacej na
miejsce wykrystalizowanej, przy czym ste-
zenie roztworu soli jest podirzymywane sa-
moczynnie i utrzymywane na stalym pozio-
mie,

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, znamienne tym, ze sklada sie
z naczynia krystalizacyjnego (1), w ktérym

" jest umieszczony szeroki lejek (9) z filtrem
ceramicznym (3), pokryty szyba doszlifo-
wang (5) z otworem, przez ktéry wprowa-
dzone jest mieszadlo i diafragma (8), przy
czym naczynie Krystalizacyjne podgrzewa-
ne jest przez grzejniki elektryczne (12)
i umieszczone jest w termostacie (10).

Politechnika Warszawska
(Zaktad Elektroakustyki)
Zastepca: inz. J6zef Felkner

rzecznik patentowy

P.WH. wzér jJednoraz. zam. PL/Ke, Czst.

zam, 2122 28. 5. 80.
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